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انعطاف-پذیر یِ ͳگرافن ِ یΈترانزیستر

ی ِ-میدان اثر- ِ ترانزیستر Έی ،ͳ΋پلاستی یِ زیرلایه Έی بر فلزی یِ ال΋ترˇدها و گرافن ِ نشاندن با

بیست تا نیز و ،9% تا ی کرنش ترانزیستر این است. مقاوم بسیار کشش و خمش ِ برابر در که اند ساخته

توان، اند. بͳ-اثر آن بر هم ͳمعمول ِ مایعات و ،[1] می΋ند تحمل را ͳمتوال ِ ُ-راست-شدن خم- بار

است. زیاد بسیار هم (2.33 GHz) ترانزیستر این ِ قط΄ ِ بسامد و جریان، یِ ͳالΎچ تقویت، ِ ضریب

[1] http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/dec/10/flexible-graphene-

transistor-sets-new-records


